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 产品描述

MST1172 是一款应用于摩托车闪光控

制器的专用集成电路。直流耐压可达 60V，

极大提升闪光控制器的可靠性。方案简洁，

大幅降低方案成本，提升生产效率，降低

产品失效率，提升产品品质。 

   MST1172 兼容现有的线路串接设计，

只需串接在转弯灯的供电线路上即可实现

闪光控制功能，应用便捷。 

MST1172 内置固定频率振荡器，并且

有完善的温度补偿、电压补偿，保障系统

在不同的应用环境下仍然保持精确的闪烁

频率，均匀稳定工作。可使闪光控制器系

统整体工作性能相对于常见的分离元器件

方案实现质的提升。 

内置多重保护机制，防止在部分异常

应用下闪光控制器以及摩托车上相关供电

线路发生损坏，并且能够在应用回复正常

后自动解决保护。提升闪光控制器自身可

靠性的同时，降低摩托车整车返修概率。 

 典型应用

 摩托车闪光控制器

 霓虹灯控制器

 报警控制器

 信号灯控制器

 产品特点

 内部集成时钟电路，闪烁频率稳定

 固定 1.42Hz 闪烁频率

 逐个周期负载过流限流保护

 逐个周期负载短路限流保护

 逐个周期芯片过热关断保护

 保护后自回复功能

 150mΩ典型导通内阻

 芯片直流耐压可达 56V，提升系统可

靠性

 兼容现有闪光控制器双线接口设计

 可支持总功率 30W 以及 30W 以内的

白炽灯

 SOT89-3L 以及 TO252-3L 封装形式

 封装形式

 TO252 SOT89 

 订货信息

封装形式 产品型号 包装 

TO252 MST1172TQ 2500PCS/盘 

SOT89 MST1172TS 1000PCS/盘 
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 典型应用电路
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图 1 典型应用图 

 脚位定义

VIN VOUT CEXT

1 2 3

脚位 名称 描述 

1 VIN 外部电源输入 

2 VOUT 闪光器输出 

3 CEXT 接外部电容，芯片内部电源供电 

1  2  3 

VIN VOUT   CEXT 

TO252 
SOT89 
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 内部模块
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图 2 内部框图 

 最大额定值

Symbol Parameter 
Value 

Unit 
SOT89 TO252 

Vin VIN-负极输入端(系统GND) 56 V 

Vdd CEXT-VOUT 5.3 V 

Icont 持续电流(TA=25℃) 2.5 3 A 

Ipeak 峰值电流（Tc=25℃） 10 A 

ESD 人体模式 2000 V 

PL 最大灯泡功率（Tc=25℃） 25 35 W 

Tj 工作结温（内部保护） 140 ℃ 

Tstg 存储温度 -40--150 ℃ 

Rthj-case Junction-case热阻 TBD ℃/W 

Rthj-amb Junction-ambient热阻 TBD ℃/W 

(1) 当外部条件超出上表中的最大额定值后，可能会对芯片的性能造成不可恢复的损伤。
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（2）上表中所有的电压除非特别说明，否则都是相对于OUT。

 性能参数 (9V≤Vin≤17V, -40℃≤TA≤85℃)

Symbol 
Parameter Test Conditions Min Typ Max Unit 

Vin DC输入电压 
负载灯泡额定功率 
PL = 25W 

9 18 V 

Vddh 
CEXT与Vout之间电压

峰值 
Vin=12V 5.3 V 

Vddl 
CEXT与Vout之间电压

谷值 
4.3 V 

RDS(ON) 
开关导通内阻 

(Ic =1A, TA=20℃) 
Vin=12V 150 mΩ 

Focs 闪烁频率 Vin=12V 1.25 1.42 1.58 Hz 

Ilim 
电流峰值限制 

(负载过流或短路) 

Vin=12V 

Rload<100mΩ 

Tc=25℃ 

10 A 

Tjsh 过热保护温度 140 ℃ 

Tjrs 过热保护恢复 120 ℃ 

dI/dt(on) 导通电流斜率 
Vin=12V 

Rload=20Ω 
0.02 A/us 

dI/dt(off) 关断电流斜率 
Vin=12V 

Rload=20Ω 
0.02 A/us 

 功能描述

正常工作模式 

当负载灯泡串接在VOUT和GND之间时，如图1所示，电源VIN对CEXT电容充电，当

CEXT电容电压达到门限电压5.3V时，功率管开启，负载灯泡点亮。大约经过305ms之后，

功率管关断，负载灯泡熄灭，灯泡开启和关断的频率约为1.42Hz，占空比大约为50%。 

限流保护功能 

当负载电流达到12A时，MST1172会将负载电流限制在12A不再上升，防止电流太大损

坏闪光控制器系统以及供电线路，期间可能会出现系统过温保护。 

短路、过载和过温关断 

当短路或者负载过大时，芯片内部温度上升。当芯片内部结温升高至140oC时，功率管

关断。如果下个周期温度降到120oC以下，功率管才开启，否则仍关断。 
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 典型性能参数图

芯片导通内阻与环境温度的关系 芯片内部限流值与温度的关系 
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闪烁周期与温度变化的关系 频率和输入电压的关系 

VOUT 电压上升波形 VOUT 电压下降波形 

Rds(on) (mΩ)Vs. Temperature（℃） Ilimit（A）  Vs. Temperature(℃) 

Focs（ cycles/min）Vs. Temperature

（℃） 
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电源14V时输出电压波形  CEXT电容两端电压波形 

 各种工作模式电压波形的对比

正常工作
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图 3  各种工作情况的时序对比 

如图 3 所示，在过载引起过温的情况下，功率管会关断，相对于正常情况导通时间减少。 

但温度恢复正常后，输出电压也随即恢复正常。 
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 应用电路

1、转向灯控制电路
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   2、彩灯控制电路 
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 封装信息
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